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C0MP3 TDI0 DE LA BBSCRlOION 

UR miesibro fotosensible que tiene una capa aglomeran 

te  fot oreceptora que comprende partículas fotoconductivas die* 

pareadas en un material de matriz electrónicamente activo. EL 

fotoconductor coarrendé un material que es capaz de fotogsae- 

rgr e impedir dLeot roñes en el aglomerante aStivo circundante 

que conmrende un material oapaz de proporcionar inyección y 

transporte de electrones. EL materiaL de matriz activo t i s is  

la  propiedad adicionaL de ser sustancialnente transparente a l a  

radiación en l a  región particular de longitudes de onda de uso 

3Leotlostatográaoopem itiendo asi 01 uso da una cantidad 3?e 

lativamenta pequeña de materiaL fotooonduotor a i l a  capa agLo- 

merante. Se puede formar imagen en l a  estructura en OL modo 

OL ect ro st ato gráfi co oon veno ion áL que comúnmente incluya oarga# 

exposición a lu z  y revelación.

FUNDJMITOS PB LA INVENCION '

La presente invención se relaoiona en generaL con l a  

electrostatografía y más específicamente con un nuevo dispoaiti 

vo íbtosaisible y  oon un método para su uso.

En l a  técnica de l a  eleotrostatografía# se forma imsr 

gen en l a  placa electrostatográ&ca# que contiene una capa ais" 

lante fotoconduotiva^ Cargando primeramente su superficie elec­

trostáticamente en una manera uniforme. Se expone entonces l a  

placa a un diseño de radtaoion á.ectromegnétioa activadera ta l 

como lu z  que disipa selectivamente l a  carga en la s  ereas ilumi­

nadas del aidLaior foto conductivo mientras queda dna imegen ügLeo 

trostátioa latente en la s  áreas no iluminadas, se puede reve­

la r  aitónces esta imagen electrostática latente de modo de fo r­

mar una imagen visible# depositando partículas marcadoras el ce­

tro soopi cas finamtnte divididas sobre l a  superficie de l a  capa
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aiáLantefotoconductiva.

Una capa fotoconduotiva para dL nao en electro stato* 

grafía puede ser una capa homogénea de un solo material ta l  M 

: mo setenio vitreo o puede ser una capa compuesta que contiene 

y un fbtooonductor y otro material. Uno d é lo s  tipos de capa fo 

' tooonduotiva compuesta que se u t i l iz a  en electro st ato grafía es 

ta  ilustrado en l a  patente horteamexloaiaNB 3.121.006 ooncedí 

da a Middleton y  Reynolds que desortije una oantidad de capas 

agtomerantos que comprenden partículas finamente divididas de 

10 - un compuesto inorgánico fotooonductivo dispersado en un agtome*

rente de resina orgánica eléctricamente ai át ai te. En su forma 

comeroiáL aotuatg l a  capa aglomerante oontieae partículas da 

dxido de cinc que estspi uniformemente dispersadas en un aglome­

rante de resina y está aplloada como recubrimiento sobre un dojp

....... so depapát. ................ *

m í o s  ejemplos particulares de sistemas aglomerantes 

descritos en dicha patente nortnameriogia de Middleton y  otros, 

el aglomerant&roonprende un me&exiat que es incapaz de transpor­

tar portadores de carga inyectados, generadosporlaspsrtículaa 

20 ibtoconductoraS) sobre cualquier distancia sign ificativa. Como 

resultado, oon lo s  materiales particulares descritos en dicha 

puente norteamericana de Middleton y  otros, la s  partículas Roto* 

oonduotoras deben encontrarse en contaoto partícula contra par­

t íc u la  sustenoiaimente continuo a través de toda l a  cepa para per 

2̂  m itir la  disipación de carga que se necesita para funciongaiaito 

c íc lic o , Con l a  dispersión uniforme de partículas Rotoconduoto* 

ras que se describe en d i (ha patente norteamericana de Middleton 

y  otros, os por lo tanto comúnmente neoesaria una concentración 

en volumen relativamente a lta  del fotooonduotor, hasta apróxima- 

30  ̂ demente j%)% o más en volumen, para obtener suficiente contacto
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partícula con partícu la en el ibtoconductor, para lograr una 

. descarga rápida, sin embargo, se ha conp sobado que elevadas 

cargas de fotoconductor en l a s  cepas aglomerantes del tipo re*

. nina, dan por resultado l a  destrucción de l a  continuidad f í s i -  

? Cade l a  resina, redncieida a s i significativamente la s  propie- 

dades mecánicas de l a  capa aglomerante, l a s  capas con aLtas 

. ... ...cargas de fotoconductor se caracterizan a menudo por una oapa 

. aglomerante quebradiza que tiene poca o ninguna flexib ilidad.

... - . Por otra parte, cuando Be redúce l a  concentración de fotoconduo 

10, tor apreoiablemente por debajo do aproximadamente %% en Volu- 

.... men, se reduce e l régimen de descarga haciendo d if ío il  o impo­

sib le  l a  formación de imagen c íc lio a  o repetida a a lta  velooi- 

dad.

in l a  patente norteaneíic^ia No 3.121.007 concedida a 

1^  M iddletonyotros, se describe otro tipo de fotoconductor que

....... incluye una capa aglomerante foto conductiva b ifásica  que conpren

de partículas aislantes foto conductivas que están dispersadas 

en una matriz ai siente fot oconductiva homogénea* Si fotooonduo- 

tor afecta l a  forma da un pigmento oristátino inorgánico fotocon 

2o ductivo en partículas que se describe, en tésminos amplios, como 

estando presente en una cantidad de aproximadamente íí a 80% en 

peso. Se dice que l  a fotodescarga es causada por l a  combinación 

de portad)res de oarga generados en el materiaL de matriz a is­

lante fot o conductiva y lo s  portadoras de oarga inyectados desde 

2? el pigmento c r is ta  ino fotocon ductivo hacia l a  matriz aislante 

fotoconduotiva.

m lapatentenorteam ^iosnaN B 3*037*861 oonoedida a 

Hoegl y otros, se describe que e l p o liv in il oarbazol manifiesta 

cierta sensibilidad a lo s  u ltravioletas de onda más larga y su- 

30 gtere que se puede extender su sensibilidad espectral hasta e l
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e^eotro v is ib le  mediante l a  adición de sensibilizadores colo­

r e t e s .  Bn d i día patente norteamerioena de Hoegl y  otros sugie 

re tambiái que es igualmente posible u tiliz a r  otros aditivos tg  

le s  como oxido de oino o bióxido de titanio juntamente con di 

y p oliv in il .csAazol. En didiapatente norteamericana do Hoegl y 

otros, resulta evidente que d  p o liv in il carbazol está destina- 

. dé ai uso como foto conductor, con o sin materiales aditivos que 

, extienden su sensibilidad espectral*

Además, se propuso ciertas estructuras en capas cape­

lo , ciáLizadas, particularmente diseñadas para formación de imagen 

dáL tipo re ilex . Por ejemplo, en l a  patente norteamericana No 

3. l 6yjK)y concedida,a Hoesterey se u t i l iz a  una estructura agLo- 

merante de oxido de oino en dos oapas paca formación de imagen 

d d  tipo reflex* Enla menoioneda patente norteamerioma de 

iy  Eoesterey se u t iliz a  dos capas fotoconductivaa contiguas separa­

das que tienen diferentes sensibilidades espectrales pera poner 

en práctica una Particular sucesión de ib ana ció n de imagen del 

tipo reflex. SL dispositivo de Ho este rey u t iliz a  la s  psapi eda­

des de ca?as fotooonductivas múltiples para obtener la s  ventaj as 

30 , combinadas de l a  foto respuesta separada de la s  r e a c t iv a s  capas

. . ibtooonductivas*. . , ...

gt re v e r la s  capas fotooonductivas.compuestas convenció 

. , Rales mencionadas más arriba, se,puede ver, que, por exposición a 

la  lu z, se produce l a  fotoconduotividad en l a  estructura de cepas 

2y por tran^orte de cargas a través del cuezpo de l a  capa fotocon- 

duotiva, como en e l caso del selenio vitreo (y otras modificacio­

nes do oapa horcgáiea). En d ip o s itiv o s  que utilizan estructuras 

aglomerantes ibtoconductivaa, que incluyen resinas aidL etes déo 

* tricamente in a c t iv a  como la s  descrita? en layamenoionada Paf 

3& tente norteamericana NS 3.121.006 de ¿ddLeton y  otros, l a  con-
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dnotividad o transporte da carga tiene lu^ir por elevadas car­

gas del pigmento fotooonducti*?o lo  cuai p ermitecontacto par­

tíc u la  con p artícu la  de la s  partículas fotoconcUctivas. Bn e l 

CaaO de partículas fotooonduotivas dispersadas en una matriz

fotoconduotiva, según* se ilu s tra  en i  a ya mencionada patente 

nórtéamericana Na 3.121,007 de MiddLeton y otros, l a  fotooonduo 

tividad tiene lugar por generación de portadores de oarga tanto 

en l a  matriz fotooonductiva como en la s  partículas do pigmento

fotoconduotivv.. __ .. .........  '

. j ; ¿unque la s  patentes mencionadas más arriba se basen 

, en meoeni^Bos distintos de descarga a trayes.de l a  capa fotooon- 

duotiva# adolecen por lo  generé, de d ificien oiasen  comm, en e l

-.sentí(b de que l a  superficie fotooonductiva, durante l a  opera* 

cion, queda e ^ u e sta á l ambiente, circundante y . particularmente 

1 % , = .en (A caso de electrpstatografia c íc lic a , es,susoeptMZe a áira-

sión, ataque químico, calor y exposioiones mdltiples a l a  lu z  du 

. ..rarte l a  o ic lació n .. Estos efectos se caracterizan por un dete- 

... rioro gradué d alas, características eléotricas de l a  capa foto- 

oonductiva que da por resultado l a  impresión de defectos super- 

20 . , i íc ia le a  y rayaduras, áreas localizadas de conductividad peraio- 

. tente que no alcanzan a retener una carga, diectrostática, y a lta  *

descarga en l a  oscuridad, . . . ... _ , . . .

' .Además de lo s  problemas mencionado a más arriba# estas 

capas fotooonduotivas requieren que el íbtoconduotor constituya 

2¡y ya. ^aa MR loO% de l a  capa, como en el oaso de l a  capa de. selonio 

vitreo , o que contengan de preferencia una eievada proporción 

de material, fotoconductivo en l a  configuración aglomerante. Los 

requisitos de una capa fotooonductiva que oontiaie l a  totaLidad,

$ una proporción importante, de un matar i  át fotoconductivo ras*

30 .. tringen más todavía la s  .características f ís ic a s  de l a  placa fin a l,



-7-38858 6 ^
tgtnbor o correa) en el sentido de que la s  características f í s i ­

cas, ta les como flexib ilidad y adhesión del fotooonductor a un 

substrato de soporte# están principalmente determinadas per la s  

propiedades físioas del fotooonductor, y no por l a  resina o ma- 

y teriáL de matriz que está de preferencia presente en una canti­

dad pequeña.

Otra foma de capa fotosensible compuesta, que ha s i­

do también considerada por l a  técnica anterior, incluye una oa- 

pa de material fotooonductivo que está cubierta con una oapa de 

10 material plástico relativamente gruesa y  aplicada como ^cubri­

miento sobre un substrato de soporte,

ün l a  patente norteamerloí&aNs 3.0*&.l66 concedida a 

BaTdeen se desoribe una configuración de esta d a se  en l a  cual 

un material plástico trancáronte está di cuesto sobre una capa 

1? do setenio vitreo que está contenido sobre un substrato de sopor 

te . so describe el material plástioo como un material que tiene 

una gama prolongada para portadores de oarga de l a  polaridad de­

seada. Durante el funcionamiento, se Carga electrostáticamente 

con una determinada polaridad la  superficie lib r e  d d  material 

20 plástioo trancáronte. Se expone entonces d  d ico sitivo  a ra- 

diadón activadara que genera un par laguna-deotxon en l a  capa 

fot o conductiva. 3 L eleotion se mueve a través de l a  oapa de mar 

t e r id  plástico y  neutraliza l a  carga positiva sobre l a  superfi­

cie lib re  de l a  capa de material plástico de modo de orear una 

25 imagai electrostática, sin enbargo, en dicha patente norteameri­

cana de BaTdeen no se menoiona ningún material plástioo específi­

co que actúe en esta manera# y lim ita  sus ejenplos a estructuras 

que utilizan un material fotooonductor para l a  capa superior.

. un l a  patente francesa No 1. 577.355 concedida a Herriok 

30 y  otros, se desoribe un dispositivo fotosensible compuesto para

!?*!-" 1?'



finalidades espeoialeB qû e es apto para exposición reKLex medita 

te  lu z polarizada. Una de la s  formas de realización enplea una 

capa de partículas fotoconductivas o pánicas dioroicas diques- 

' ' tas en manera orientada sobre un substrato de soporte y  unaOa- 

' '' pa de p o liv ln il oarbazol formada sobre l a  capa orientada de mar 

' ' '  te r ia l dicroioo. Cuando se la s  carga y  dispone a luz* polariza-

' "da perpendicularmente oon respecto a lao rien tao io n  d é l a  cape

' dicroioa# l a  capa dioroioa orieitada y  l a  capa d e p o liv in il car- 

" ' ' '  - bazol son a)Dbas sustanoialmente transparentes a l a  lu z  de expo- 

10  ̂ sioion in ic ie l. Cuando l a  lu z  polarizada alcanza e l fondo blan-

" dél documsito que se desea copiar) l a  lu z  se despolariza es 

' ' reflejeda nuevamente a través del d i^ o sitivo  y e s  absorbida por 

! * material fotóoonduetivo microico. En otra forma de realiza-

 ̂ ción# oí fotoconduotormioioico esta dispersado en manera orien-

1? teda a través de toda l a  caía d e p o liv in il oarbazol.

i Teniendo eñ cuén tala  estado de l a  técnica) se puede

t " ^preciar con facilid ad  que existe necesidad de un fot oreceptor

^' -* para finalidades generales que manifieste características acspta-

-3 bles de fotoconduotividad y  que ademas provee l a  capaoidsd de ma­

so nifestar notable resistencia f ís ic a  y  flex ib ilid ad  p a r a la  r a it i-  

lizacion bajo condiciones c íc lic a s  r a íd a s  sin el progresivo de- 

torio ro d é la s  propiedades electro statogréf i  cas debido a desgas­

te# ataque químioo y fa tig a  por l a  lu z.

-- ' FINAH PAPES DE LA PRESENES DrVBUCION

8  ̂ : - por consiguiente) una d é la s  finalidades delapreB Q i-

te  innenoion es proveer una placa deotrofotográüoa adaptable pa 

ya fonnacion de imagen cíclica) que está  desprovista de la s  des­

ventajas mencionadas más arriba. '

. . otra finalidad de l a  presente invención es proveer una

30 . nueva estruotura aglomerante fotosensible.



* ?* 3 8 8 5 8 6
otra  finalidad de 3,a p o sen te  iavenciáñ es proveen 

un nuevo cictcaa forjador de imcgai#

Otxb finíAidad do l a  presente invención os proveer 

m a pleca d e c tre fo to g r^ i^  que tiene un mat eria l que Nm&fieg 

y ta  propiedades do fc!cil trasp o rte  do eloctK)nes.

otra  finalidad do da presante invención es proveer 

sao c ^ a  ciclante fctoccaductiva pava una placa oiectRnáaRo* 

¿rg iica  que ee e l  m iw  ti(?po relativamente ocomadoa y  fá c i l  

do píaduoip.

lo  . . ' L A nnrnwmN

ae iogpa estas y  étm s fiaalidodec# do ccuecdo coa l a  

p:o senté invención# gA proveer ^ a  placa ^ectsafotogPáfiea que 

t i  oio una capa f& tcrec^tq^. qusccmpreode partículaa fbtocoadug, 

t i  vas di tparaadas co^lct^acnta a  través de un materna,. de mar 

iy  tr ia  (Acctronioamento activo* Las partículas fetocondRetcras * 

ddbm cw  chaces do fotogenerar pavos laguncrdcctxáo o inyec­

ta r  lo s  d  estrenes# así foteg^^adae# m  cA aglomerante do mar 

ta&g circundante e lcct^ a ic  ornóte activo# que desvendo un mate-
.. V

r ie l  acapto? do electrones que os auá.e^ici€lmoi.to no abcubente 

3a on l a  región particular do lens&tudes do onda do uso electro ota* 

te gráfico, pero gao es active ea (A sentido do que os capas do 

proporciona? inyección y  transporto do electrones*

segda so defino aquí# un ataccadustev es na m ateria 

que es eiootrieamcnte fotcecnsible a  1 a lu s  en l a  raglán de loa* 

^  ettudeo de onda eo que so l e  debo titillsa r . Mas c^ecíficcneate# 

os na meteriA cuya ccRductivided <g,4ctrica aummta e ig n iü ca ti 

V ^ i t e  en as ¡puesta a l a  ab cor clon de radiación ^eettoma^ é ti­

ca una región do longitudes da onda a i que se lo  deba u t i l i ­

zar. sa nessa&ta esta definición debido (A hecRo do que es sabe 

^  quo se copera que una cnosoo cm tidad do cw u cste  s orgáiico e am-



V'." ? !.

10

1%

2$

-M- 3 8 8 5 8 6 i

máticos son fot oconductivos cuando se lo s  irrad ia  oon raoia- 

cion u ltravioleta, da rayos X o gamma fuertemente absorbida.

La fotocon^ctividad en lo s  materiales orgánicos es un fenome- 

r ^no común, prácticamente todos lo s oompuestos orgánioo s altar 

.mente conjugados manifiestan un oierto grado de fotoconduotivi- . 

dad.bajo condiciones apropiadas. La m bería de estos materia­

le s  orgánicos tienen su principal respuesta de longitud de onda 

eñ lo s  ultravioletas. Sin embargo, se ha enoontrado poha u t i l i  

- dad pomercial para materiales sensibles a lo s  ultravioletas, y 

su respuesta a la s  longitudes da onda oartas no resulta parti* 

oularmeite apropiada para e l copiado de documertos o l a  repro- 

.. duccion gn colores. Teniendo en cuenta la  preval encía general 

de l a  íbtoconductividad en compuestos orgánicos después de exci 

... tación eon longitudes aortas de onda, es  por lo  tanto n(Rosario, 

paca l a  presente invención, que se interpeste lo s  términos "foto- 

. .. . conductor" o "fotooonductivo" de modo d e in o lu ir  solames.te aque­

l lo s  materiales que son en efecto sustancialmente fotosensibles 

en l a  región de longitudes de onda en que se lo s  debe u tiliz a r .

De acuerdo con l a  presente invención, se ha comprobado que sa 

. puede preparar un miembro sensible electrostatográfioo o elea- 

trofotográfico con un material de matriz electrostáticamente acti- 

vo, de un tipo aoeptor de electrones, que f a c i l i t e  d  transporte 

de electrones fotogenerados desde el material fotosensible bajo 

l a  in flu o ic ia d e  un campo eléctrico, se debe distinguir losm a 

teria les  de matriz activos, que se describirán aquf, oon respec­

to a lo s  aglomerantes de matriz de l a  técnica anterior, descri­

tos más arriba, am el sentido de que lo s presentes materiales 

tim en la s  propiedades combinadas de ser sustanciaLmente trans­

parentes, y  por lo  tanto no fotooonductivos y no absorbentes, en 

por lo  menos alguna porción sign ificativa de una reglón perticu-P
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la r  de longitudes de onda de nao en á. ect ro st ato grafía* corres 

pendiente a una gana de fotosensibilidad pera la s  partículas 

foto con ductores y son capaces de proporcionar l a  inyección y 

transporte de electrones que son fot ogen erado a en la s  partícu- 

% las fotooonductoras. DeRido a su ooK&inaaión m ica de sustsa- 

' oieCL trsn^<arénela en por lo menos una porción significativa y  

una región da longitudes de onda de uso dectrostatográfioo pac 

ticu lar; y capacidad de tranco rte de electrones) lo s  materia­

le s  de matriz activos de l a  presente invención pueden utj&izaP* 

10 se eficazmente como aglomerantes para una cantidad, relativanal­

te paqueada fbtocohductor que ae debe u tiliz a r  en l a  presente 

invención. *

- Se o ca  ̂rendará qde d  material de transporte activa 

no actúa como ibtocondnctor en l a  región de longitudes de onda , 

lí) de uso. segw se mencionó más arriba# eon fotogmerados poras

de legunas-áLeotrón en la s  partículas fot o conductivas y se inyec­

ta  entonces lo s  electrones), así fotogaierados, a travás de una 

jarrera modulada por cgcpo en el material de matriz activo y  es 

produce el transporte de eleotrones a través d el material de 

20 transporte. . .

' corresponde observar además que l a  mayoría de lo  amar*

t e r id e s  que. son ú tile s  para capas activas de l a  presente lnven- 

clon son incidentálmente tapRlón foto conductivos cuando absorben 

/  radiación do longitudes de onda apropitdas para excitación d eo- 

^  trónica, sin embargo# l a  fotorespuesta en l a  región de longitu­

des más cortas de onda# que queda comprendida fuera de l a  región 

espectral en l a  cus! se deben u tiliz a r  lo s  presente fotoeondtcto- 

res# carece de importancia para el comportamiento del dispositi­

vo. Es sabido que l a  radiación debe cer absorbida para excitar 

y  ' una respuesta fotocondnctiva, y  e l criterio  da transparencia men*
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donado más arriba para lo  s maBeriáLes aoti-so s implica que es- 

: te a sugeríales m  contribuyen significativamente a l a  fotores- 

puesta del fotoreoeptor en l a  región de longitudes de onda de

 ̂ .. . una ailicación típ ic a  de l a  presente invmoiónoonsiB-

. te  en un substrato de soporte ta l  como un oondnotor que lle v a  

"* sobre el mismo una capa da matriz aglomerante activa. Por ejem 

pío, l a  capa aglomerante de matriz §otlva puede oonprender par­

tícu la s  de selenio hexágono, dispersadas en una p elícu la  de mar 

10 t eria l aoeptor de eleotron^ sustanci símente transparente, que 

, .. es capaz de proporeionar inyecoión y  transporte de eleotrones 

.. i . . cora así también es capaz demsultar su stand ¿Lmcnte traneparea*

, te  en l a  región particular de longitudes de onda en que es ibto- 

.. t- , sensible el selenio. .81 m atería de matriz activo trancáronte 

í y  pem ite ál uso de una carga extremademeite baja de foto conductor

- .que no era anter3ormente po sible ea la t t  sónica. Además, l a  es- 

- tructura actda eficazmente para uso repetitivo o ciolsción. se 

puede formar imagen en esta  estructura en l a  manera electro stato

..... gráfica convenoiond que por lo  general incluye cargan axposi*

20 . ción y revelación.

81 uso del conoepto de matriz activa de l a  presente 

invención permite e l uso de regiones particulares del espectro 

electromagnético para copiado electrostatográfioo selectivo. Una 

aplicación típ ica  es el uso de matrices activas en eleotrostato- 

2$ grafía en colores para copiar en sucesión coloras particulares, 

y obtener así una depresión coopleta.

.. DUSCBICION DSL DCBWO PUS SB AC02M A

- Otras finalidades de l a  presente invención, juntamente

. con. particularidades adicióneles que contribuyen a l a  mi ana, re- 

30 soltarán evidentes a través d é la  siguiente desorición da una
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cierta  forma de lle v a r  a la p rá c tio a  l a  presente invención que 

se dará con referencia al dibujo que se acompaRa, en él ouáLt

La figura 1 es un corte esquemático de una c ierta  for 

ma de realización de una placa electrostatográfica contemplada 

por l a  presente invención.

La figura 2 ilu stra  un mecanismo de descarga de l a  oa 

Pa de aglomeración de matriz aotiva*

. La figura 3 ilu s tra  áL mecanismo de descarga de un

cierto sistema aglomerante de l a  técnica anterior; y

La figura 4 ilu stra  el mecanismo de descarga de otro 

sistema aglomerante de l a  técnica anterior.

DESCRICBN BBTHLJH3A DEL DEBUTO 

La figura 1 ilu stra  una c ierta  forma de realización 

de una placa eleotiostatográfica majorada 10 de acuerdo oon la  

presento invención. La referencí a numérl ca 11 indica un substra 

to o soporte mecánico. &  substrato puede oomprender un metal 

ta l  como latón, aluminio, oro, platino, acero o similar, puede 

ser de cualquier espesor conveniente, rígido o flex ib le , bajo 

la  forma de una hoja, lamina, cilindro o similar, y puede estar 

recubierto con una delgada capa de material p lástico. También 

puede oomprender otros materiales ta les  como papel meta!.izado, 

hojas de material plástico cubiertas con un delgado recubrimien­

to de aluminio o lo duro de oobre, o vidrio reoubierto oon una 

delgada capa de cromo u oxido de estt&o. Por lo  general se pre­

fie re  que él mien&ro de soporte sea un poco eléctricamente con­

ductivo o tenga una superficie un poco conductiva, y  que sea su­

ficientemente fuerta para permitir una olería magnitud de mgiipu- 

lacion. sin eabargo, en olertos casos, no es necesario que el 

soporte 11  sea conductivo e incluso se l e  puede omitir por com­

pleto.
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La capa aglomerante fotoconductivalO contiene par-* 

tículas fot oconductivas 12 contení das en una matriz eleotróni- 

oemente aotiva o material aglomerante 13. Las partíoulas foto 

conductivas pueden consistir en cualquier ibtoconduotor inorg¿

$ nico uorgánioo apropiado que fot ogenere pares delagunaréleo- .. 

 ̂ tron. Materiales inorgánicos t a lc o s  incluyen compuestos c r is ­

talino a inorgádoos y vidrios fotooonduotivos inorgánicos. Mar 

 ̂ teridLes inorgánicos típ ico s inoluyon sulfuro de cadmio, siafo**

sáteniuro de cadmio. saLenduro de cadmio, sulfuro de cinc, óxido
" r- . ................ , . . . -

10 de cinc y mezdas de lo s  mi saos. Los vidrios fotooonduotivos

inorgánicos típ icos incluyen selenio amorfo y aleaciones de selo 

nio ta le s  como selenlo-telurio y selenio -arsénico. Se puede 

u tiliz a r  también sdeoio en su forma crista lin a  hexagont& que 

se denomina comunmente selenio trigonal. Los fotooondnotores 

1^ orgánicos típicos incluyen pigmantos de ftalocienina ta les como 

l a  forma X de ftalacianina lib re  de metal que se desoriba en l a  

patente norteamericana, na 3-3$7.% 9  concedida a Byme y otros, 

y pigmentos de ftá lo cig iin a  de metal ta les  como ítalooianina de 

cobre. Otros pigmentos fotoinyeotores orgánicos t r íe o s  son 

20 *' por ejemplo pigmentos de bis-bencimidazol, pigmentos de perileno,

pigmentos de quinaorddona, pigmentos indigoides y quinonas polinu 

oleares, que se describen en la s  solicitudes de patente copen- 

diente Acta NO , , , ' *

todas presentadas el -

2? La precedente l i s t a  de fotooonductores no debe conside­

rarse de ninguna manera como lim itativa; siándo simplemente ilu s  

trativa de materiales apropiados.

Las partículas foto conductivas están presentes en una 

concentración en volumen u ocupación que está gobernada por di - 

30 versos factores: particularmente (l)  l a  etapa para l a  cud se ven
t . -
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seriamente desmejoradas la s  propiedades fís ica s  de l a  matriz;

(2) l a  etEpa p a r a la  cual ha/ trasp o rte  significativo por con 

taoto partícula con partícula; y  (3) l a  etapa para l a  cual# 

con pigmentos conductivos ta le s  oomo selenio trigonal# hay snfi 

3 cíente carga interna par a M ilitar contra simple carga de capacJL

tor. Estos dos i&Ltirnos factores oonduoen con frecuencia a fa l­

ta  de capacidad de ciolacion. En general# para lograr l a  mejor 

combinación de propiedades fís ica s  y  eléctricas# el lím ite supe­

rior para el pigmento fotocon&tctivo o partículas debe ser apro- 

10 Amadamente 3% en volumen de l a  capa atemorante de transporte 

de electrones. Oh lím ite  in ferior para la s  partículas fotocon- 

ductivas de aproximadamente 0#1% en volumen de l a  capa ag.omersm 

te  ea necesario para asegurar que el coeficiente de absorción de 

luz sea suficiente para proporcionar una apreciable generación 

1$ de portadores. *

$1 espesor da l a  capa aglomerante no es partieularmen 

te  orítico . Se ha comprobado que son satisfactorios espesores 

de oapa de aproximadamente 2 a 100 micrones# proporcionando resta 

tedos particularmente bustos un espesor preferido de apróximada-

30 mente ? a $0 miorones. , . .......

Ei tamaño de la s  partículas fot o oon dúo t i  vas no espar- 

ticulármente crítico  en l a  estructura de aglomerante# aunque la s  

partículas comprendidas en una gama de tamaño de aproximadamente 

0#0l a I#0 micrones proporcionan resultados particularmente sa- 

23 tisfactorios.

La referencia numérica 13 indica el materigL de matriz 

activa que actúa oomo a gLom erante para la s  partículas de fot ocon­

ductor 12. La espa do matriz activa comprende un material aoep- 

tor de electrones aromático o hatero cíclico  que es capaz gt migno 

30 tiempo de proveer inyeodon de electrones de la s  partíoulaa fbto-

!
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conductoras y transportar diohos electrones foto generado s bajo 

l a  influencia de un caütpo aplicado# Para que actué en l a  mane 

ra delineada más arriba* e l material de matriz activa debe ser 

sust ano talmente transparente a l a  región particular de longitu 

des de onda que se u t iliz a  para el copiado electro statografico#

Bn particular# e l material de matriz activa deberá ser sustan** 

cialmente no absorbente en por lo menos una porción significa#i, 

va de la  parte del espectro electromagnético que está compreid 

da apxóximaiamente entre 4200 y  8000 Angstroms# debido a que l a  

mayoría de lo s  fotocondnctores electroBtatográficamente ú tile s  

tibien fot orespuesta a longitudes de onda comprendidas en esta 

región.

Según se mencionó, más arriba# é l material de transpor 

te  aotivo 13 comprende materiales acepto res de electrones aroma 

ricos c- h eterocídicos que se ha comprobado que manifiestan pro* 

piedades de transporte de portadores de carga negativos como asi 

tap éten la s  necesarias oaraoterístioas de transparencia# líate* 

r ie le s  aceptores de electrones típicos# comprendidos dentro del 

alcance de l a  presente invención# inoluyen anhídrido itálico# 

anhídrido tetradoroftálico# bencilo# anhídrico metilioo# s -tr i 

oianobenceno# oloruro depicrilo# 2 ,4-dinitrodorobenceno# 2 ,4- 

dinitrobromobonceno# 4-nitro-bifenilo# 4#4*dinit3obifenilo# 2#4#6- 

trinitroanisol# tridorotrinitrobenceno# trinitro-O-tolueno#

4#6-*dido 10-1,3-dinitrobencono, 4 ,6-dibromo-l,3-dinitrobonceno# 

p -dinitrobenoeno # doradlo# bromadlo # y mezd as de lo s  mi saos.
Aunque oualquieray to á o s lo s  ac^toros de dectrones 

aromáticos o heterocídicos# que tengan la s  características ne­

cesarias de tran3?arenóla# están cor^rendidos dentro del alcance 

de l a  presente invención# se ha encontrado propiedades particular 

mente buenas de transporte de electrones en d  oaso de lo s  com-
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puestos aromátioos o heterocíolicos que timen más do un susti, 

tuyonte de lo s  sustituy entes sdbstraotores de eleot roñes fuer­

tes tales como la s  agrupaciones ni tro-)*^0-). ion de sulfonsto
A *

{*̂ S0p ,  oarboxilo-(-COOH) y  cieno-( -CN). De esta olase de mar 

teriaLes, la2,4,7-trinitro-9-fluorenona (TNF). 2, 4,^ ,7-tetra-- 

nitrofluorenona. trinltro-antraoeno . dinitróaorideno. tetraciar 

nopireno, y dinitroantraquinona son materiales preferidos debido 

a BU disponibilidad y superiores propiedades de transpórte de 

el coirones.

10 Para lo e  entendidos en esta materia resultará evldai-r

te  que el uso de cualquier polímero que conténgala fTaecidn mo-- : ' < .. . . ...
lecular apropiada de aceptor dé eleotrones aromática o heterooí- 

c lic a  actuará como material de matriz activa. No se debe consi­

derar que l a  presente invención restringe el tipo de polímero 

1^ que se puede u tiliz a r  como material de transporte. L osp olies-

teres, poli silo xanoe. poli anidas. poliuretanosy epoxidoe. como 

así tsmbi&i oopol^eros en bloques, a l azar y  de injerto (que 

oontimen l a  fraooián molecular aromátioa) son ejenplo de lo  a di 

-- versos tipos de polímeros que so pueden u tiliza r . Además, como 

20 material de matriz activa se puede u tiliz a r  polímeros electróni­

camente inactivos en que la  fracción molecular aotivaestá  &is -

pareada a altas concentraciones. . . .

La transparencia sustancial d significativa del mate­

r ia l de transporte activo, dentro del contacto de l a  presente in 

2  ̂ vención, siendo m  ejemplo l a  fíguaa 3-8 sign ifica  queuna sufi­

ciente cantidad de radiación, proveniente de una fuente, debe par 

sar a través de l a  capa de transporte activo 13 Para que l a  capa 

fotomnduotiva 12 actuara en su capacidad de fotogenerador e in- 

* yector de electrones. Mas específicamente, está presente una 

3? transparencia sustancia! en lo s  materiales de transporte aotivo



5 8 8 5 8  6̂
de l a  presente invención cuando lo s  materiales do transporte ô 

t i  vo son no foto conductivos y  no absorbentes en por lo  menos 

una porción sign ificativa de l a  región de longitudes de onda de 

aproximadamente 4200 a 8000 unidades ápgstrom. Esta propiedad 

¡y " de transparencia sustanoiéL permite que inoida suficiente radiar 

" ción activado ra sobre l a  capa de foto conductor de manera de pro- 

dnoir l a  desoerga del fotoreceptor de transporte activo cargado 

dé í  a presente invención.

i _ !& material de transporte de electrones de l a  matriz

lo  activa* que se u t il iz a  como aglomerante juntamente con la s  par­

tícu las fotoconductivas de l a  presente invención* es un material 

que es un ai & ador hasta el punto de que una carga electro s ta ti-  

.. oa* aplicada a dicho material de matriz aglomerante activa* no

j ' es conducida en ausenoia da iluminación con una rapidez capaz

i*f de impedir l a  formación y  roten ción de una imagen latente electro _s

j tática. sobra el miase. En general* esto sign ifica  q u a la r e s is -

¡ tividad específica dél material de matriz activa deberá ser por

¡ lo  menos 10 ^ JY /cm  y  de preferencia será Varios ord óes más
5 .... * . . ^
; elevada. Sin embargo* para resultados Optimos se prefiere que
3 *
{ 20 esta resistividad especifica dél material aglomerante activo sea
i .
-j ta i que l a  resistividad total de l a  oapa aglomerante activa* en

i ausencia de iluminación actigadora o inyección de cargas desde

i una capa adyacente* sea superior a 10 j^./cm.

i Otra variación de l a  configuración de aglomeróte que

i se describe en l a  figura 1* consiste en el uso de una capa de

bloqueo en l a  interfaz de substrato-foto conductor. Esta oapa de 

bloqueo fa c i l i t a  mantener un oanpo eléctrico a través de l a  capa 

orgánica activa de foto conductor después de l a  etapa de carga, se 

puede emplear cualquier material de bloqueo apropiado. Materia- 

33 le s  tipióos Incluyen nylon* epóxido* óxido de aluminio y  resinas
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aislantes de diversos tipos que incluyen poli esti reno* políme- 

ros y oopolímeros de butadieno* p o lle r o s  aorílioosym etacri- 

lico s; resinas de vinilo* resinas de alquilo y resina a Rase 

de celulosa. .. .. . .

2 Por lo  tanto* se puede ver que l a  porción fotoaisLen-

 ̂ ! te  de lo s  miembros dectrostatografico s de l a  presente inven- 

 ̂ ' ción* representados en l a  figura 1* comprende una capa agióme* 

rantebifuncionáL:

1) un material íhtoconduotivo que fotogenera lagunas 

10 y  electrones por excitación mediente radiación e inyecta dichos

electrones fot ogenerados ai e l aglomerante de matriz activa c ir-  

cúndante; y  -' -

2 ) Un material de matriz activa circundante sustancial 

mente transparente que pesmite l a  transmisión de radiación Rada

12 la s  partículas de fotooonductor, aoeptael electrón subsiguiente­

mente fbtogmerado desde el material fotooonductor* y  transporta 

aotivementa dicho electrón de conducción hacia una superficie o 

substrato positivamente oargado de modo de neutrá.izar dicha car

ga* ' ........... ' ' ....  ........ *

20 Se ilu stra  esto más notablemente en l a  figura 2, en

' que el mioabro eleotrostatográfioo de l a  presente invención ha 

sido negativamente cargado mediante carga del tipo corona. Aun­

que se ha ilustrado l a  figura 2 oon ausencia de substrato* que 

se indica mediante l a  referencia numérica 11 en l a  figura 1* se 

22 comprenderá que comúnmente se emplea un substrato oon una estruo 

tura aglomerante de esta daae y se describirá el mecanismo con 

. re^ecto a un substrato. La luz* indioada por l a  flecha 14* par 

" * sa a través del material de matriz aotiva transparente 13 e in c i­

de sobre la s  partículas de fotooonductor 12 de modo de producir 

y  ' " '  un par lagunar-electrón. El aLeotr6n y " la  laguna son entonces se-



peFadosporla fuerza del oanmo aplicado * sa ltan te 'la  laguna 45 

d a l a  superficie de modo de disipar l a  carga negativa y  el eleo 

' ' tron inyectado en e l material aglomerante de matriz activa 13 

A. donde es trasportado entonces por l a  fuerza de l a  atracción deja 

 ̂ * ' tro^tética a través del sistema aglomerante de matriz activa ha­

cia  e l substrato positivamente cargado, puesto que solamente 

electrones fot ogenerado a pueden moverse en el material aglomeras 

' te  de matriz activa de transporte de electrones* solo se obtendrán

cambioe grandea del potencial de superficie cuendo eL carpo d é c
*  -  * * * -

10 trico  en l a  oqpa es ta l que mueve lo a  electrones fotogeneradoa des

de la s  partículas de fotoccnductor donde son generados* a través 

¿e l a  capa de matriz activa* y luego hacia una superficie opues­

tamente Cargada* En general* para máxima utilidad* se carga ne- 

-  . gativamentela capa de matriz activa. La preferencia de cargar 

1?  negativamente l a  estructura aglcmersote Be debe al hecho de que

, l a  proximidad de la s  partfaulae ie fotoccnductor* con respecto a 

la  superficie de l a  estructura electro statográflca* permite que 

lo s  portadores de carga positiva disipen con facilidad una super 

f lc ie  negativamente cargada* mientras lo s  portadores de carga ne 

20 gativa son transportados a través del material de transporte ha­

cia  e l substrato positivamente cargado.

Haciendo referencia chora a l a  figura 3* se ilu s tra  <m 

e l la  una placa electiofotografica de l a  técnica anterior en que 

un pigmento sensibilizador 12 ha sido dispersado en un material 

2í? aglomerante foto conductor 13 con l a  finalidad, de aumentar l a  sen­

sibilidad de dicho material fotocondcctor. La lu z  incide sobre 

e l mieü&ro eleotroibtográfico y  produce lagunas y  electrones foto- 

generados ya sea en el material aglomerante foto conductor o en lo s  

materiales de pigmento* de acuerdo con sobre cuat incide l a  radiar 

cion. puesto que lam cyoría de lo a  portadores Bon oreado s en l a30
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superficie del miembro fotoai alante o cerca de l a  misma, e l 

t rao sport o de carga no presenta problemas serios. En oonaecutg, 

c ia , en él punto (A)# l a l u z  14 ha cansado lafotogeneccación de 

pn éLectrony una laguna en -él fotocondtctor, y  en e l punto (B)

 ̂ , l a  fotogeneracidn tim e  lugar an él pignento. Segón sepuéde -

 ̂ ver da acuerdo con l a  ilustración, para que él pigmento tenga 

Bu efecto de aummtav l a  sensibilidad dél miembro électrofoto- 

gréfico, debe estar presente en una concentración relativamente 

grande y  encontrarse en l a  superficie dél fotorecq?tor o cerca 

10 de l a  misma* Puede compararse esto con l a  figura 1 en que l a

fotogeneración tiene lugar exclusivamente en la s  partículas foto- 

conductoras, siendo el aglomerante da matriz activa transparente 

a l a  radiación incidente. l,as partículas de foto con ductor se - 

encuentran bim  protegidas por di dio aglomerante da matriz acti- 

Hí Vano siendo necesario que se enouentren directamente as l a  su- - 

perficio  del miembro fotoreoeptor para que actúen como fotoconduc­

tores en l a  estructura, sin embargo, en l a  figura 3# se puede 

Observa? que, pasaque e l pigmento en este tipo de estructura ac­

túe como sensibilizador del miembro, se debe mantener una caati- 

20 dad sign ificativa en l a  superficie o sobre l a  misma donde está 

. expuesto a inevitable abrasión y a exposición a la  atmósfera.

' ' La figura^ ofrece, con otro contraste, una ilustración

de un fotoreoeptor en que el pigmento fotosensible 12 esta dis- 

'  ̂ "persado en un material de resina inerte 13. Debido a que no hay 

2 *? fotogenoraoión en él aglomerante de resina, es necesario que e l

pigmento o colorante foto conductivo se encuentre en una ooncontrg 

' oión suficiente o este geométricamente próximo para proveer in­

yección de cargas a través de todo e l sistema aglomerante. En 

consecuencia, según se puede ver, cuando ¿ay una considerable 

y  'concentración de pigaento, l a l u z  incidente 14 produce un par de
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laguna y  electrón fot o gen erados que son transportados entonces 

a través de lo s  pigmentos hacia l a  superficie positivamente oqr 

gada* mientras que en (B)* donde l a  concentración del pigmento 

es insuficiente para produdr oontacto partícula con partícula* 

l a  luz inoidente produce e l par electrón y l a  laguna que perma­

necen a tria d a s  debido a que e l sistema aglomerante no alcanza 

a transportar la s  cargas fotogeneredas ya  sea hacia otras p artí­

culas de pigmento o haoia l a  superficie cargada. Se "debe compa­

rar también esta figura con l a  figura 2 en que es innecesario t i  

contacto partícula con partícu la  del fotoconduotor en l a  estruc­

tura de matriz activa* Ademas* debido a que es necesario el 

contaoto partícula con partícula en l a  estructura de aglomerante 

inerte de l a  figura 4 * se producen problemas de resolución debi­

do a  que l a  geometría de l a  partícula puede no corresponder con 

la  dirección de incidencia da l a  luz de modo de dar por resulta­

do una disipación irregular de l a  oarga.

Cuahdo l a  capa aglomerante de fotoconduotor y  matriz 

activa tiene suficiente resistencia para constituir un miembro 

auto soportado (al ouaL se denomina "película!')* es posible elimi­

nar l a  base f ís ic a  o miembro de soporte y u tiliz a r  ai lugar dál 

mi ana cualquiera de la s  diversas disposiciones ya cono oidas en 

l a  técnica* en lugar del pleno da masa previamente suministrado 

por l a  oqpa de base. En efecto* un plano de masa provee una fuen 

te  de oargaB móviles de ambas polaridades. La deposición* sobre 

la  estructura ai atante en dos oapas de l a  presente invención* de 

cargas sensibilizado ras de l a  polaridad deseada* hace que dichas 

cargas en el plano de masa de polaridad opuesta migren haoia l a  

interfaz de l a  capa aislante fotocondiotiva. sin esto, l a  capa­

cidad del miembro aislante en si mismp sería ta l que no podría 

aceptar suficiente carga para sensibilizar l a  capa hasta un poten-
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cial el eotao stato gráficam ait e út Ü. B s e l  eaopo eieotiostati- 

oo entre la a  cargas depositadas sobro una de la s  caras del 

mimbro electrostatográfioo en dos capas y la s  oargas inducidas 

(desde ol plazo da masa) sobre l a  otra oara* lo  que somete a 

teiston al miembro electnostatográfioo de modo que* a l ser exqi
t.-. - - * '

tado un electréi (en l a  capa fotoconductiva) hasta l a  banda de 

, óonducoion por un fotón* de modo de crear un par laguna-electrón* 

la s  cargas migran bajo l a  influencia de este canpo de modo de 

orear l a  imagen electrostática latente. Porlo  tanto* resulta 

: evidente que s i se omite e l plano de masa f ís ic o * . se pueda pro- 

veerun sustituto del mismo depositando t sobre caras opuestas 

* de l a  p elícu la  ai&ante deotrostatográfica de dos capas* simul­

táneamente cargan electrostáticas cobre una.de le s  caras de l a  

película por ejemplo mediante carga del tipo corona según se des 

. cribe en l a  patente norteamericana NO 2. 777*957 concedida a L.É. 

WaUcup, de modo que l a  deposioion simultánea de oargas negativas 

sobre l a  otra cara de l a  película, también mediante oarga del 

tipo oorona* producirá un plano de masa induoido* e s  decir v ir ­

tu d  * dentro d d  cuerpo de l a  p elícu la  justamente como s i la s  

cargas de polaridad opuesta hubieran sido suministradas a l a  in­

terfaz por induocion desde un plano de masa verdadero. Este piar 

no de masa a r t if ic ia l permite l a  acqp taoion de una Carga sensibi- 

- lizadora utilizable* y  al mismo tienpo pem ite l a  migración de 

cargas* bajo el canpo aplicado* cuando se expone a radiaoion acti- 

vadora. Tai como se l a  u t iliz a  más adelante en esta descripción 

y en la s  reivindicaciones que se acompañan, l a  expresión "base 

conductiva" incluye tanto una base f ís ic a  como una "artifioiaL" 

..de acuerdo con lo  aquí descrito.

La foana. f ís ic a  de l a  placa aglomerante activa electros 

tatográüca puede afectar ou¿Lquier fonna deseada por e l  foanula-
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dar# como por ejemplo una plaoa plana# esférica* cilindrica# 

etc. La placa puede cer fle x ib le  o rígida# segán convenga.

DE3CRICI0N DE LA FORMA PREFERI DA DE REALIZACION

para que lo s  eudendidos en esta  materia pueden compren. . ........ . . . . .  . . . . .  . . -

y der mejor l a  presente invención# se dará lo s  siguientes ejemplos

ilu strativos,

' ' ETmPLO 1

. .. Mediante l a  siguiente teonioa ae prepara una placa a#o 

' morante fotosensible que es similar a l a  ilustrada en l a  figura 

10 .. ' 1  y que contiene partículas fot o conductivas de f  talo danina da

cobre en un aglomerante 2 ,4 , 7 -trin itro *9 *íluoreiona (TNF) en una

í y

20

rglacián de ^róximadamante 4o partes en paso de TNF (yo a l  en 

volumen). Se forma $6 g. de una solución principal de Til? al 20/!# 

di solviendo l a  cantidad apropiada de TNF# prodnoida por Eastman 

Kodak 00. de Rochester# Nueva Yo:3c* en 1$3 g4 de tolueno y y  g* 

de cieloh exanona. Se agrega esta solución a una solución de O#5 

g. de ftalocianina de cobre y  20 g. de tolueno. Se muele esta 

mezcla con munioion de acero para molienda# durante 1  hr. hasta 

que se forma una suspensión b is i dispersada* Se forma entonces 

un recubrimiento sobre un substrato de aluminio utilizando un 

Gardner Laboratory' Bird Applicater. MI espesor fin al ás aproxims- 

damente 12miorones después da seoar oon aire a 110a c. durante

12 hr.

Se dispone entonces l a  placa aglomerante fotosensible 

2y en una máquina Xerox Modelo D en que ee re a liz a  una copia mediante 

la  siguiente técnica, se oarga l a  muestra mediante carga corona 

negativa hasta un valor de 8oo V. Se expone entonoes l a  placa# 

así cargada# a un diseño proyectado empleando una fuente de luz 

de tungsteno que l a  expone en l a  regiop de longitudes de onda da 

3? aproximadamente 4200 a 8000 ¡APgstromaT se l le v a  a cabo la  revela*
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don mediante revelación en cascada 03nvenoional .utilizando mar 

tizador Xerox 914 y  un portador inversor* La eopia tiene exce­

lente calidad* siendo oomparáble a copias realizadas con una piar 

oa eleotrófotográfica convencional de sáLenlo amorfo.

.ÉTBBPLO 2 * * **'. .

y

Se u t il iz a  una placa* producida mediante e l método del 

3$) aiplo l ,  con l a  exoepoión de que sé usa sálenlo trigonal como 

foto conductor* siendo l a  relación entre TNF y eelenio trigonal 

2C¡/1 en peso (7^ 1  en volumen). La oapa aglomerante tim e  un es­

pesor da aproximadamente 12 mi cienes. Además se íbrma una capa 

de bloque de 0*2 mi orón sobre l a  superfioie del substrato median­

te  recubrimiento por inmeréLÓn dd.substrato en una solución de 

nylon disuelto en alcohol metálico. y

Se copia un original ah una maquina eleotrostatográfi- 

ca ¡Modelo D en l a  misma manera que en el í j  emplo 1* teniendo l a  

copla resoltante una excelente calidad en ¿1 smtido de que es 

' comparable a la s  copias realizadas con una placa electrofotográ­

f ic a  convencional de séLenio amorfo.

' '  '' 3 '

se produoe una placa aglomerante en l a  mi ama manera que 

lo s  gj espío s i  y  2* con l a  excepción de que se prepara una placa 

. de matriz aotiva que tiene una relación a y i  en peso (60/I en vo­

lumen) entre dinitróacrideno y  ítalocianina lib re  do metal de l a  

* * formap. se realiza una copia en una máquina Xerox Modelo D en 

l a  misma manera que en lo  s Ej emplo 3 1 y  2  oon l a  misma excelente 

calidad de reproduooión.

Se ha descrito l a  presente invención con refereaoia a 

ciertas formas especificas de realización <p.e han sido presentadas 

.para ilu stra r l a  lnvenoión. Sin embargo* ee comprenderá que es 

posible introducir numerosas variantes de l a  invención y  que se

r*r-T
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las debe.considerar abarcadas por el alcance y principio de la 
invención según se define en las reivindicaciones que se acom­
paña.

En resumen, la Patente de Invención que se solicita, 
deberá recaer sobre las siguientes:

REIVINDICACIONES
1. Un método para formación de imagen, que comprende:

(a) proveer una placa electrostatográfica que tiene una'Capa 
aglomerante fotorreceptora que comprende partículas fotoconduc- 
tivas dispersadas en un aglomerante de matriz orgánica electró­
nicamente activa, comprendiendo dichas partículoas fotoconduc- 
tivas materiales fotosensibles capaces de fotogenerar electrones 
e inyectarlos en el material de matriz activa circundante, y 
comprendiendo dicho aglomerante de matriz orgánica electrónica­
mente activa un material aceptor de electrones que es sustancial­
mente transparente en la región de longitudes de onda de aproxi­
madamente 4200 a 8000 Angstroms y capaz de soportar inyección 
y transferencia de electrones, (b) cargar uniformemente dicha 
placa; y (c) exponer dicha placa a una fuente de radiación en 
la región de longitudes de onda de aproximadamente 4200 a 8000 
unidades Angstroms, de modo que se forma una imagen electrostá­
tica sobre la superficie de dicha placa.

2. Un método de acuerdo con la id.vindicación 1, que 
incluye además revelar dicha imagen latente de modo de hacer­
la visible.

3. Un método de acuerdo con la reivindicación 1, en 
que el substrato es sustancialmente transparente y se lleva a 
cabo la exposición a través de dicho substrato.

4. Se reivindica por último, como objeto sobre el que 
ha de recaer la Patente de Invención que se solicita: UN METODO
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DE FORMACION DE IMAGEN.
Todo conforme queda descrito y reivindicado en la 

presente Memoria descriptiva que consta de veintisiete 
páginas mecanografiadas y dibujos que se acompañan.

Madrid, 24 de febrero de 1.971 

BERNARDO UNGRIA
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